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3. BTG

DIPS
0SC &= O ~ 1 LO2
VC 3 LO1
VDD 3 TI2
GND = TI1
SOP8
0SC O O 111 LO2
VC OO 111 LO1
VDD I 111 TI2
GND [IL [ TT1 TI1
EHFS (=g B NS hREHR
1 OSC TN 396 T N
2 VC TN P e RS YN
3 VDD LY Y IE
4 GND GV YR 111
5 T LD LEERITPN
6 TI2 LD LEERITPN
7 LO1 s 2 4l H
8 LO2 s 4l
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DIP8

F_ MILLIMETER
SYMBOL OIN [ NOM | MaX
A 3.60 | 3.80 | 4.00
Al os1 | |
_ A2 310 | 3.30 | 3.50
El A3 1.50 | 1.60 | 1.70
b 044 | _ | o0s3
! bl 0.43 | 0.46 | 0.48

B1 1.52BSC
e 025 | __ | 031
cl 024 | 025 | 026
D 9.05 | 9.25 | 945
-—b - El 6.15 | 6.35 | 6.55

|—bl— ¢ 2.54BSC

e N1 | A 7.62BSC
BASE METAL (////"/ Cil ¢ B 762 | _ | 9.50
- S eC 0 | 0094
WITH PLATING L 3.00 B o

SECTION B-B
¢ MILLIMETER®
& f SYMEBOL
— MM« MO Me ML
Jr Aa —4 —¢ 1774

Ale 0.0 « 0.18 « 028 «

AZa 120 # 1.40 # 1.60 «

Ade 083« 0.63 « 073«

\ O b 0.39 ¢ —s 048 «
H H [51 bl 038 o 041 ¢ 043 ¢
LF_

| ) | C+ 021« —a 02/ #

m
m
=

i cle 019 « 0.20 « 021 «

0w 470 @ 490 ¢ 210 «

Es 580 « 6.00 « B6.20 «

Ele 370 # 3.90 « 410 #

go 1.27B5C
Fy
&l Lo 050 ¢| 065« | 080«
Y
BASE METAL L1e 1.08B5Ce
WITH PLATING e 0o — aeo

SECTION B-B
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VDD 1+
T Rm
Ul l———{:::::P——— D
3.3V_LDO !::LED
1 vin Vot — g1 e s TEL o1 !\E’E“D
e — ™ Ve Lol 1 2k |
o VDD TIZ €
04;& e e GND T —2 ) 4@)
i e 1o SGLENZZE 01 Qz
@ @ 2050fMFHM) 2050fMFHM)

e U UMD R R R A 2 S ORI, FTE I R VC 5 GND 2 [ C3 SRAY HLZE R R 15 i 5 R A

HIAREOR, REUDHE; AR, REBAT.

VC 5 GND Z.[f] C3 KFEHLZ

I
AEH WS H
ER 73 LS S 333 KL HR 0.033uF/25V
3mm LAY IE 5 ) B 5 103 HRLLHIA 0.01uF/25V
3-6mm W 5e 7 B 203 A 0.02uF/25V

6-10mm V.57 ) 33

0.047uF/25V

6. BASH

SH HAUE Hfr

TAEHER 3.0 Y%

TAE R 60 uA

FENL LR 8 uA

PN IR (2/3)VDD \Y

N (1/3)VDD %

B v T L 7 mA
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SH HAUE Hfr
B ARG HL ST HLR 10 mA
TARZ -20~70 'C
Ffitil ) -50~100 C
7. BOM %
Bitrr BILR BHH

R2 e I HL BEL 2KQ/0.25W

R3 N 2KQ/0.25W

Rm G PN FE 175 50 1T 52

Rn B MEE FEL B AL FH 5 T

C2 B A 0.1uF/25V

C3 B LAY 0.01 uF /25V

C4 JEY R 10 uF/25V

U1 IR s ZEZe A B A 3.3V firti LDO

Q1 NPN — %5 8050

Q2 NPN =) 8050

Dm K6 A LED

Dn R LED

8. BHulx

fA S A EHANE BHA AN
V1.0 2008-12-18 JRAG RRAS Apple branden
V1.1 2009-3-11 B Q1,Q2 il Apple branden
V1.2 2009-4-17 IBUCREERT R . N Lk & BOM % Apple branden
V1.3 2009-9-17 | W&k ERIIA . N HLES . 540 BOM & Apple branden
V1.4 2011-1-11 &SN H % & BOM % X branden
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